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Svételna Eidla a zavory 6.3.2

WK 164 31, WK 164 32 SVETELNA CIDLA REFLEXNI
WK 164 33, WK 164 34 SVETELNA ZAVORA

CBETOOATYMK OTPAXAIOLLWA e LIGHT REFLECTION SENSOR e REFLEX LEUCHTSENSOR

CBETOBNOKWPOBKA — NEPEJATYMK U NPUEMHWK e LIGHT ROAD BARRIER — TRANSMITTER AND RECEIVER e
LEUCHTESPEERE — SENDER UND EMPFANGER

Hlavni technické Gdaje:

Vysila¢: GaAs dioda

Prijimac: Si fototranzistor

Dosah: 50 mm az 10 m (podle typu)

Provozni napéti: 24 V =
QOdbér proudu: max. 60 mA
Druh ochrany: IP 56

Svételna &idla a zavory se s vyhodou uZivaji k pocitani predmét(, zajistovani bezpeénosti prace u zafi-
zeni, kde hrozi Graz, hlidani koncové polohy a v podobnych aplikacich. Maji zvy$enou necitlivost vici
cizimu svétlu a vici otfestiim. :

s

Svételna ¢idla reaguji na odraz vysilaného modulovaného infracerveného zafeni od pfedmétu. Je vyhodné,
jedna-li se o pfedméty z materialu s dobrym odrazem svétla.

Svéteiné zavory reaguji na preruseni paprsku modulovaného infraterveného svétla na draze od vysilace
k pfijimaci predmétem. Vysila¢ a pfijima¢ mohou byt ve spoleéném pouzdru, pouzije-li se na protéjsSim konci
sledovaného prostoru odrazka.

Napajeci napéti 24 V = se na svételna gidla a zavory pfivadi z vnéjsiho zdroje.
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Reflexni svételné éidio 280 90 J
WK 164 31
3 Technické udaje:
Dosah: 5+ 80 mm Usporadani Vysila¢, pfijimac a zesilovat
‘ v jednom pouzdru.
Spinani osvitem (tranzistor je sepnut pfi

Indikace sepnuti
Vysilac

Pfijimac¢
Provozni napéti
Odbér proudu
Vystup

Zatizeni vystupu
Druh ochrany
Material pouzdra

odrazu svetla

dioda LED

GaAs dioda

Si fototranzistor

24V = £10 %, filtrované
max. 60 mA
tranzistorovy — skokem
max. 400 mA

IP&6

dural
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Reflexni svételné Eidlo I =
WK 164 32 ; #

Dosah: 20 + 500 mm
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Technické adaje:
Usporadani Vysilag, pfijimac a zesilovac
v jednom pouzdru.
Spinani osvitem (tranzistor je sepnut pfi
odrazu svétla)
Indikace sepnuti dioda LED
Vysila¢ GaAs dioda
Pfijimac Si fototranzistor
Provozni napéti 24V = 110 %, filtrované 5
Qdbér proudu max. 60 mA
Vystup tranzistorovy — skokem
Zatizeni vystupu max. 400 mA
Druh ochrany IP 56 Vysila¢ (T) i prijimat (R)
Material pouzdra dural maji shodné rozmery.
Svételna zavora: - T
WK 164 33 8 ‘M’*
Dosah: 0+ 3000 mm ;
23 90
Technické Udaje:
Usporadani vysila¢ a pfijima¢ jsou
; v samostatnych pouzdrech
Spinani tranzistor je sepnut pfi prichodu
osvitem svétla
tmou tranzistor je sepnut pfi zaclonéni
predmétem (dodava se po dohodé
v s vyrobcem)
Vysilad GaAs dioda
Prijimac Si fototranzistor
Provozni napéti 24V = 110 °C, filtrovanée
Odbér proudu
vysilaé max. 30 mA
pfijima¢ max. 30 mA
Vystup tranzistorovy — skokem
Zatizeni vystupu max. 400 mA »
Druh ochrany IP 56
Material pouzdra dural
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Reflexni svételna zavora ?
WK 164 34
Dosah: 600 + 3 000 mm
g
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Technické Udaje:
Espoi‘édéni vysilag, pfijimac a zesilovac
v jednom pouzdru. Na protéjsi
strané kontrolovaného pasma je
odrazka s vostinovym vzorem.
Spinani osvitem (tranzistor je sepnut pfi
odrazu svétla) 3
Indikace sepnuti dioda LED '
Vysilac GaAs dioda
Piijimac Si fototranzistor
Provozni napéti 24V = +10 %, filtrované
QOdbér proudu max. 60 mA
Vystup tranzistorovy — skokem
Druh ochrany IP 56
Material pouzdra dural
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